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353B11 SmV/g 0.7—18k Hz + 1000 g pk 0.01 g rms -54—+121T il ¥ij 5-44 2 gm
353B12 5 mV/g 0.7—20k Hz + 1000 g pk 0.01 g rms -54—121TC [5i ¥iij 5-44 1.5gm
353B13 5 mV/g 0.7—20k Hz + 1000 g pk 0.01 g rms 54 —#1218 I3 i H 26 1.7gm
353B14 5mVig 0.7—18k Hz + 1000 g pk 0.01 g rms -54 —+121C [k 10-32 1.8gm
353B15 10 mV/g 0.7—18k Hz +500 g pk 0.005 g rms -54 —+121T 0] 55 5-d4 2 gm
353B16 10 mV/g 0.7—20k Hz +500 g pk 0.005 g rms -54 —+121C Iithi; 5-44 1.5 gm
353B17 10 mV/e 0.7—20k Hz +500 g pk 0.005 g rms -54 —+121C Tt v 24 1.7 gm
353B18 10 mV/g 0.7—18k Hz +500 g pk 0.005 g rms -54 —+121C [ 10-32 1.8 gm
353B03 10 mVl/g 0.7—11k Hz +500 g pk 0.003 g rms -54 —+121C Ml 10-32 10.5 gm
353B04 10 mV/g 0.7—11k Hz + 500 g pk 0.003 g rms -54 —+121C Tii iy 10-32 10.5 gm
355B34 10 mV/g 2—5k Hz" + 500 g pk 0.001 g rms -54 —+121TC )i 10-32 11 gm
353B01 20 mV/g 0.7—10k Hz +250 g pk 0.005 g rms -54 —+121TC i 10-32 10 gm
353B02 20 mV/g 0.7—10k Hz +250 g pk 0.005 g rms -54 —+121TC Iitdiy 10-32 10 gm
353B31 50 mV/g 0.7—8 k Hz + 100 g pk 0.001 g rms -54 —+121°7C Wl 10-32 20 gm
353B32 50 mV/g 0.7—8 k Hz - + 100 g pk 0.001 g rms -54 —+121C i 10-32 20 gm
353B33 100 mV/g 0.7—6.5k Hz +50 g pk 0.0005 g rms -54 —+121C A3 10-32 27 gm
353834 100 mV/g ().7—7 k Hz +50 g pk 0.0005 g rms -54 —+121C T5id 10-32 27 gm
355833 100 mV/g 2—5 k HZ® +50gpk . | 0.0005 g rms -54 —+121C i 10-32 11 gm
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350A96 0.065 pClg 15k Hz + 100k g pk N/A -18 —+66C T 10-32 13 gm
350B21 0.05 mV/g 1 —10k Hz + 100k g pk 0.3 g rms -53 —+93°C il i i 4 4.4gm
350B02 0.1 mV/g 4 —10k Hz + 50k g pk 0.5 g rms -18 —+66T it 2 4.25gm
350B03 0.5 mV/g 0.4 — 10k Hz + 10k g pk 0.04 g rms -18 —+66C Tt 10-32 4.5gm
350B23 0.5 mV/g 0.4 —10k Hz + 10k g pk 0.04 g rms -18 —+66C T HL 2 4.5gm
350A13 0.5 mV/g 0.4 —7.5k Hz + 10k g pk 0.06 g rms -54 —+121TC Titdi 10-32 17.9 gm
350B04 1 mV/g 0.4 —10k Hz. + 5000 g pk 0.02 g rms -18 —+66T It 10-32 4.5gm
350A14 1 mV/g 0.4 —7.5k Hz + 5000 g pk 0.02 g rms -54 —41217C Titdii 10-32 17.9gm
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393B05 10 V/g 0.5--750 Hz +0.5 g pk 0.000004 g rms -18 —+80C Tijidii 10-32 50 gm
393B04 | 1000 mV/g | 0.25—750 Hz +5 g pk 0.000003 g rms -18 —+80°C Ti%iii 10-32 50gm
393A03 1000 mV/g 0.3--4000 Hz +5 g pk 0.00001 g rms -54 —+121TC MIL-C-5015 210gm

393C 1000 mV/g | 0.01—1200 Hz +2.5 g pk 0.0001 g rms -54 —+93C Wi 10-32 1000gm
393B12 10 V/g 0.1—2000 Hz +0.5 g pk 0.000008 ¢ rms -45 —+82C MIL-C-5015 210gm
393831 10 Vig 0.07--300 Hz +0.5 g pk 0.000001 g rms -18 —+65C MIL-C-5015 635gm
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356A70 2.7 pClg -7k Hz +500 g pk N/A -70 —+254'C i3 5-44 7.9 gm
356A71 10 pClg -7k Hz +500 g pk N/A -70 —+254C s 10-32 | 22.7 gm
356B10 1.0 mV/g 2 —10k Hz" +5000 g pk 0.03 g rms -53 —+121C 0 3 ¥, 2 4gm
356B20 1.0 mV/g 2 —10k HZ™ + 5000 g pk 0.03 g rms -53 —+121C 4 £ 4 gm
356A01 5mV/g 2 —8k Hz" + 1000 g pk 0.003 g rms -53 —+121TC ) o, 266 1 gm
356A24 10 mV/g 0.5 —12k Hz +500 g pk 0.002 g rms 53 —+121C 4 & 3.1 gm
356A61 10 mVi/g 2 —5k HZ™ +500 g pk 0.008 g rms -53 —+1217C BTk 4 gm
356B11 10 mV/g 2 —10k Hz" +500 g pk 0.002 g rms =53 —+121¢ 03ty e, 24 4 gm
356B21 10 mV/g 2 —10k Hz™ +500 g pk 0.002 g rms 53 —+121TC 4 % 4 gm
354C10 10 mV/g 2 —8k Hz" +500 g pk 0.003 g rms -53 —+121T 0] i H, 24 5gm
356A33 10 mV/g 2 —10k HZ" + 500 g pk 0.003 g rms -53 —+121TC 4 5.3 gm
356A63 10 mV/g 2 —5k Hz® +500 g pk 0.008 g rms -53 —+121TC 4 £ 5.3 gm
356A66 10 mV/g 2 —4k H" +500 g pk 0.002 g rms 53 —+163C 4 &t 9 gm
356A02 10 mV/g 0.5 —6k Hz + 500 g pk 0.0005 g rms -53 —+121T 4 £ 10.5 gm
354C02 10 mV/g 0.3 —4k Hz +500 g pk 0.0005 g rms 53 —+121T 4 £} 15.5 gm
356A25 25 mV/g 0.5 —6.5k Hz + 200 g pk 0.0002 g rms -53 —+121TC 4 10.5 gm
356A32 100 mV/g 0.7 —5k Hz +50 g pk 0.003 g rms 53 —+1217C 4 4t 5.4 gm
356A16 100 mV/g 0.3 —6k Hz +50 g pk 0.0001 g rms -53 —+80TC 4 £ 7.4 gm
354C03 100 mV/g 0.3 —4k Hz +50 g pk 0.0002 g rms -53 —+93¢C 4 4t 15.5 gm
356A15 100 mV/g 1 —6.5k Hz + 50 g pk 0.0002 g rms -53 —+121TC 4 £ 10.5 gm
356A17 500 mV/g 0.3 —4k Hz + 10 g pk 0.00006 g rms -53 —+80TC 4 £ 9.3 gm
356B18 | 1000 mV/g 0.3 —5k Hz +5gpk 0.00006 g rms -29 —+77C 4 &t 25 gm
VE: ML RN K £ 5%.
F For 4y L 2 s i

] R B 10%) & B IHHEER L 0 [ Pk kM L
357A08 0.3 pClg 20 k Hz +1000 g pk 73—+177°C ]2 3-56 0.16 gm
357A09 1.5 pClg 13 k Hz + 500 g pk -73—+177C %5 3-56 0.6 gm
357C10 1.7 pClg 13 k Hz +500 g pk -73 —+177C 3 3-56 0.45 gm
357B11 3 pClg 16 k Hz +2300 g pk -71 —+260T i 5-44 2 gm
357814 3 pClg 16 k Hz +2300 g pk =71 —+2607T T 10-32 2 gm
357A06 5 pClg 15 k Hz +500 g pk -53 —+177C s 5-44 23 gm
357B03 10 pClg 12 k Hz +2000gpk | BTN | 71 —e0c | s 1032 | 109 gm
357B04 | 10 pClg 12k Hz +2000 g pk AT TECAES 71 —4260C i 1032 | 109 gm
357B61 10 pClg 5k Hz" +3000 g pk -54 —+482T ¥ 10-32 30 gm
357B71 10 pClg 2k HZ" +500 g pk -54 —+482°C 2 & 100 gm
357A05 17 pClg 12 k Hz +500 g pk -53 —+177¢C i 10-32 12 gm
357B21 30 pClg 7.5k Hz + 1500 g pk -71 —+260C 3 1032 | 20.7 gm
357B22 30 pClg 7.5k Hz + 1500 g pk 71 —4260C Ijidi 10-32 | 20.7 gm
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